




- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 1

Сем. 1 Сем. 2

Считать
в плане Индекс Наименование Экза

мен Зачет Зачет с
оц.

Рефе
рат

Экспер
тное Факт Часов

в з.е.
Экспер
тное

По
плану

Контакт
часы СР Конт

роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт
роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт

роль

Блок 1.Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть

+ Б1.Б.01 Иностранный язык 2 2 3 3 36 108 108 54 18 36 3 54 18 36

+ Б1.Б.02 История и философия науки 2 2 3 3 36 108 108 54 18 36 3 18 36 18 36

+ Б1.Б.03 Основы научных исследований 2 3 3 36 108 108 18 90 3 18 90

9 9 324 324 126 126 72 9 36 90 126 72
Вариативная часть

+ Б1.В.01 Педагогика высшей школы 4 5 5 36 180 180 54 90 36

+ Б1.В.02 Оптоэлектронные и акустоэлектронные
материалы и структуры 4 4 4 36 144 144 36 108

+ Б1.В.03 Диагностические методы контроля качества и
надежности интегральных схем 4 3 3 36 108 108 18 90

+ Б1.В.04
Твердотельная электроника,
радиоэлектронные компоненты, микро- и
наноэлектроника, приборы на квантовых
эффектах

6 5 6 6 36 216 216 32 157 27

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 5 3 3 108 108 10 98

+ Б1.В.ДВ.01.01
Перспективные технологические процессы и
оборудование для сборки изделий
микроэлектроники

5 3 3 36 108 108 10 98

- Б1.В.ДВ.01.02 Релаксационные процессы в полупроводниках 5 3 3 36 108 108 10 98

- Б1.В.ДВ.01.03 Радиоспектроскопия 5 3 3 36 108 108 10 98

21 21 756 756 150 543 63 12 90 18 288 36 5 24 156 4 18 99 27
30 30 1080 1080 276 669 135 9 36 90 126 72 12 90 18 288 36 5 24 156 4 18 99 27

Блок 2.Блок 2 «Практики»
Вариативная часть

+ Б2.В.01(П)
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-исследовательская
практика)

8 6 6 36 216 216 216

+ Б2.В.02(П)
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика)

4 6 6 36 216 216 216

12 12 432 432 432 6 216 6 216
12 12 432 432 432 6 216 6 216

Блок 3.Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть

+ Б3.В.01(Н)
Научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

12345
678 189 189 36 6804 6804 6804 19.5 702 31.5 1134

189 189 6804 6804 6804 19.5 702 31.5 1134 19.5 702 22.5 810 13.5 486 37.5 1350 22.5 810 22.5 810
189 189 6804 6804 6804 19.5 702 31.5 1134 19.5 702 22.5 810 13.5 486 37.5 1350 22.5 810 22.5 810

Блок 4.Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Базовая часть

+ Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена 8 3 3 36 108 108 15 57 36

+ Б4.Б.02(Д)
Подготовка и представление научного доклада
об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
(диссертации)

6 6 36 216 216 216

9 9 324 324 15 273 36 9 15 273 36
9 9 324 324 15 273 36 9 15 273 36

ФТД.Факультативы
Вариативная часть

+ ФТД.В.01 Защита интеллектуальной собственности и
патентоведение 2 2 2 36 72 72 18 54 2 18 54

+ ФТД.В.02 Нормативное и правовое обеспечение высшей
школы 6 2 2 36 72 72 10 62

4 4 144 144 28 116 2 18 54 2 10 62
4 4 144 144 28 116 2 18 54 2 10 62
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Курс 2
Сем. 3 Сем. 4

Курс 3
Сем. 5 Сем. 6

Курс 4
Сем. 7 Сем. 8

Закрепленная кафедра

Конт
роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт

роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт
роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт

роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт
роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт

роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт
роль Код Наименование

Блок 1.Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть

36 54 Иностранных языков и технологии
перевода

36 56 Экономической теории и
экономической политики

29 Технологии строительных
материалов, изделий и конструкций

9 9 324 324 126 126 72 9 36 90 126 72
Вариативная часть

5 36 18 90 36 54 Иностранных языков и технологии
перевода

4 36 108 86 Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

3 18 90 86 Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

2 14 58 4 18 99 27 86 Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

3 10 98

3 10 98 86 Полупроводниковой электроники и наноэлектроники

3 10 98 86 Полупроводниковой электроники и наноэлектроники

3 10 98 86 Полупроводниковой электроники и наноэлектроники

21 21 756 756 150 543 63 12 90 18 288 36 5 24 156 4 18 99 27
30 30 1080 1080 276 669 135 9 36 90 126 72 12 90 18 288 36 5 24 156 4 18 99 27

Блок 2.Блок 2 «Практики»
Вариативная часть

6 216 86 Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

6 216 86 Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

12 12 432 432 432 6 216 6 216
12 12 432 432 432 6 216 6 216

Блок 3.Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть

19.5 702 22.5 810 13.5 486 37.5 1350 22.5 810 22.5 810 86 Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

189 189 6804 6804 6804 19.5 702 31.5 1134 19.5 702 22.5 810 13.5 486 37.5 1350 22.5 810 22.5 810
189 189 6804 6804 6804 19.5 702 31.5 1134 19.5 702 22.5 810 13.5 486 37.5 1350 22.5 810 22.5 810

Блок 4.Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Базовая часть

3 15 57 36 86 Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

6 216 86 Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

9 9 324 324 15 273 36 9 15 273 36
9 9 324 324 15 273 36 9 15 273 36

ФТД.Факультативы
Вариативная часть

40 Инноватики и строительной физики

2 10 62 11 Экономики и основ
предпринимательства

4 4 144 144 28 116 2 18 54 2 10 62
4 4 144 144 28 116 2 18 54 2 10 62
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Закрепленная кафедра -

Наименование Компетенции

Блок 1.Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть

Иностранных языков и технологии
перевода

УК-3; УК-4
Экономической теории и
экономической политики

УК-1; УК-2; УК-5; УК-6
Технологии строительных
материалов, изделий и конструкций

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5

9 9 324 324 126 126 72 9 36 90 126 72
Вариативная часть

Иностранных языков и технологии
перевода

ОПК-5; ПК-1

Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

ОПК-1; ПК-2; ПК-3

Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

ОПК-1; ПК-3

Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-4

ПК-2; ПК-3; ПК-4

Полупроводниковой электроники и наноэлектроники
ПК-2; ПК-3; ПК-4

Полупроводниковой электроники и наноэлектроники
ОПК-1; ПК-3

Полупроводниковой электроники и наноэлектроникиОПК-3; ПК-2; ПК-3

21 21 756 756 150 543 63 12 90 18 288 36 5 24 156 4 18 99 27
30 30 1080 1080 276 669 135 9 36 90 126 72 12 90 18 288 36 5 24 156 4 18 99 27

Блок 2.Блок 2 «Практики»
Вариативная часть

Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

ОПК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-4

Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

ОПК-3; ОПК-5; ПК-1

12 12 432 432 432 6 216 6 216
12 12 432 432 432 6 216 6 216

Блок 3.Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть

Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

ПК-2; ПК-3; ПК-4; УК-1; УК-2; УК-3

189 189 6804 6804 6804 19.5 702 31.5 1134 19.5 702 22.5 810 13.5 486 37.5 1350 22.5 810 22.5 810
189 189 6804 6804 6804 19.5 702 31.5 1134 19.5 702 22.5 810 13.5 486 37.5 1350 22.5 810 22.5 810

Блок 4.Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Базовая часть

Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; УК-1; УК-6

Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

ОПК-2; ОПК-4; ПК-3; ПК-4; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5

9 9 324 324 15 273 36 9 15 273 36
9 9 324 324 15 273 36 9 15 273 36

ФТД.Факультативы
Вариативная часть

Инноватики и строительной физики
ПК-1; УК-1; УК-2

Экономики и основ
предпринимательства

ОПК-5; ПК-1; УК-5

4 4 144 144 28 116 2 18 54 2 10 62
4 4 144 144 28 116 2 18 54 2 10 62

План Учебный план аспирантуры '11.06.01_05.27.01Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах_2017.plx', код направления 11.06.01, год начала подготовки 2017



Индекс Содержание Тип
 

ОПК-1 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности ОПК
Б1.Б.03 Основы научных исследований

Б1.В.02 Оптоэлектронные и акустоэлектронные материалы и структуры

Б1.В.03 Диагностические методы контроля качества и надежности интегральных схем

Б1.В.04 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах

Б1.В.ДВ.01.02 Релаксационные процессы в полупроводниках

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ОПК-2 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий ОПК
Б1.Б.03 Основы научных исследований

Б1.В.04 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах

Б4.Б.02(Д) Подготовка и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности в
области профессиональной деятельности ОПК

Б1.Б.03 Основы научных исследований

Б1.В.ДВ.01.03 Радиоспектроскопия

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности ОПК
Б1.Б.03 Основы научных исследований

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)

Б4.Б.02(Д) Подготовка и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования ОПК
Б1.Б.03 Основы научных исследований

Б1.В.01 Педагогика высшей школы

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ФТД.В.02 Нормативное и правовое обеспечение высшей школы

ПК-1 готовность к разработке научно-методического обеспечения учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета и магистратуры -
Б1.В.01 Педагогика высшей школы

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ФТД.В.01 Защита интеллектуальной собственности и патентоведение
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Индекс Содержание Тип
ФТД.В.02 Нормативное и правовое обеспечение высшей школы

ПК-2 способностью строить физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования -

Б1.В.02 Оптоэлектронные и акустоэлектронные материалы и структуры

Б1.В.04 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах

Б1.В.ДВ.01.01 Перспективные технологические процессы и оборудование для сборки изделий микроэлектроники

Б1.В.ДВ.01.03 Радиоспектроскопия

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ПК-3 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения -

Б1.В.02 Оптоэлектронные и акустоэлектронные материалы и структуры

Б1.В.03 Диагностические методы контроля качества и надежности интегральных схем

Б1.В.ДВ.01.01 Перспективные технологические процессы и оборудование для сборки изделий микроэлектроники

Б1.В.ДВ.01.02 Релаксационные процессы в полупроводниках

Б1.В.ДВ.01.03 Радиоспектроскопия

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Б4.Б.02(Д) Подготовка и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

ПК-4 готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с
техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования -

Б1.В.04 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах

Б1.В.ДВ.01.01 Перспективные технологические процессы и оборудование для сборки изделий микроэлектроники

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Б4.Б.02(Д) Подготовка и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях УК

Б1.Б.02 История и философия науки

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ФТД.В.01 Защита интеллектуальной собственности и патентоведение
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Индекс Содержание Тип

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки УК

Б1.Б.02 История и философия науки

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Б4.Б.02(Д) Подготовка и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

ФТД.В.01 Защита интеллектуальной собственности и патентоведение

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач УК
Б1.Б.01 Иностранный язык

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Б4.Б.02(Д) Подготовка и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках УК
Б1.Б.01 Иностранный язык

Б4.Б.02(Д) Подготовка и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности УК
Б1.Б.02 История и философия науки

Б4.Б.02(Д) Подготовка и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

ФТД.В.02 Нормативное и правовое обеспечение высшей школы

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития УК
Б1.Б.02 История и философия науки

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6

Б1.Б Базовая часть ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6

Б1.Б.01 Иностранный язык УК-3; УК-4

Б1.Б.02 История и философия науки УК-1; УК-2; УК-5; УК-6

Б1.Б.03 Основы научных исследований ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5

Б1.В Вариативная часть ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4

Б1.В.01 Педагогика высшей школы ОПК-5; ПК-1

Б1.В.02 Оптоэлектронные и акустоэлектронные материалы и
структуры

ОПК-1; ПК-2; ПК-3

Б1.В.03 Диагностические методы контроля качества и
надежности интегральных схем

ОПК-1; ПК-3

Б1.В.04
Твердотельная электроника, радиоэлектронные
компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на
квантовых эффектах

ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-4

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-2; ПК-3; ПК-4

Б1.В.ДВ.01.01 Перспективные технологические процессы и
оборудование для сборки изделий микроэлектроники

ПК-2; ПК-3; ПК-4

Б1.В.ДВ.01.02 Релаксационные процессы в полупроводниках ОПК-1; ПК-3

Б1.В.ДВ.01.03 Радиоспектроскопия ОПК-3; ПК-2; ПК-3

Б2 Блок 2 «Практики» ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4

Б2.В Вариативная часть ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4

Б2.В.01(П)
Практика по получению профессиональных  умений
и опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательская практика)

ОПК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-4

Б2.В.02(П)
Практика по получению профессиональных  умений
и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая практика)

ОПК-3; ОПК-5; ПК-1

Б3 Блок 3 «Научные исследования» ПК-2; ПК-3; ПК-4; УК-1; УК-2; УК-3

Б3.В Вариативная часть ПК-2; ПК-3; ПК-4; УК-1; УК-2; УК-3

Б3.В.01(Н)
Научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандида

ПК-2; ПК-3; ПК-4; УК-1; УК-2; УК-3

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6

Б4.Б Базовая часть ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; УК-1; УК-6

Б4.Б.02(Д)
Подготовка и представление научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации)

ОПК-2; ОПК-4; ПК-3; ПК-4; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5

ФТД Факультативы ОПК-5; ПК-1; УК-1; УК-2; УК-5

ФТД.В Вариативная часть ОПК-5; ПК-1; УК-1; УК-2; УК-5
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Индекс Наименование Формируемые компетенции

ФТД.В.01 Защита интеллектуальной собственности и
патентоведение

ПК-1; УК-1; УК-2

ФТД.В.02 Нормативное и правовое обеспечение высшей школы ОПК-5; ПК-1; УК-5
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